1. Пассивные компоненты: 




ELEKTRON


ПРИЛОЖ. 5

а) варикапы и стабилитроны


b) диоды и элементы индуктитвности


c) конденсаторы и диоды


d) операционные усилители и RLC цепи


e) элементы образующие контур: RС, RL, LС, RCL;
2. Назначение резисторов, например, в аттенюаторе:




ELEKTRON


а) ограничение частоты сигнала;


b) ограничение амплитуды сигнала,

c) ограничение фазы сигнала


d) увеличение модуляции сигнала


e) увеличение амплитуды сигнала;

3. Назначение керамического конденсатора в схеме усилителя (например):

ELEKTRON


а) для сдвига амплитудной частоты сигнала


b) для опережение амплитуды и частоты сигнала


c) для корректировки фазы или частоты сигнала,


d) для корректировки амплитуды постоянного тока и cos (

e) для усиления частоты и ослабления фазы

4. Назначение индуктивности в цепи постоянного тока:


ELEKTRON

а) делитель напряжения и энергии;

b) усилитель напряжения и энергии;


c) накопление тока и отдача напряжения


d) деление тока и аккумулитование напряжения


e) накопление энергии и ее отдача,

5. Назначение RC и LC цепей (например): 
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а) контур для цепей постоянного тока


b) контур для усиление частоты сигнала;


c) контур для цепей переменного тока, 


d)  контур для ослабления фазы;


e) контур для усиления прямоугольных импульсов;

6. Свойство параллельного или  последовательного контура (например):
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а) усиление фазовой последовательности в контуре;


b) усиление частоты сигнала в контуре


c) делитель частоты и амплитуды сигнала в контуре


d) наличие или создание резонансных свойств в контуре,

e) создание или наличие модулированной скважности в контуре;

7. Свойства магнитопровода: 
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а) обеспечение гальванической развязки по питанию;


b) наличие проницаемости,

c) наличие самоиндукции магнитодиода


d) ослабление постоянного тока в колебательном контуре


e) усиление магнитного тока в резонансной цепи;

8. Назначение трансформатора:
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а) ослабление частоты и фазы сигнала в цепях переменного тока;


b) олабление фазы сигнала и преобразование частоты сигнала;


c) гальваническая развязка по частоте и фазе 


d) усиление постоянного и переменного тока и напряжения;


e) преобразование параметров переменного напряжения и тока,
9. Один из рабочих параметров трансформатора:
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а) коэффициент магнитного усиление постоянного тока;


b) периодическая мощность


c) величина выпрямленного максимального тока 


d) коэффициент утечки напряжения


e) ток холостого хода,
10. Один из рабочих параметров дросселя:
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а) величина потерь,

b) ток холостого хода при коротком замыкании


c) сдвиг по фазе в цепи постоянного тока


d) магнитное ослабление тока


e) магнитная проницаемость;

11. Одно из свойств полупроводникового перехода:




ELEKTRON

а) наличие дифференцильного сопротивления,

b) наличие токов Фуко;


c) отсутствие полупроводимости


d) отсутствие сопротивления между p - n  переходом

e) отсутствие тока между р - n - p электродами;

12. Электрод транзистора:
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а) ингибитор;


b) ингалятор;


c) исход;


d) исток,

e) инжектор 

13. Один из режимов работы транзистора:
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а) октавный;


b) пассивный 


c) инверсный,

d) управляемый;


e) задаваемый

14. Тепловое движение носителей в полупроводнике:
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а) флуктуация,

b) флюаресценция;


c) инжекция донора


d) насыщение


e) отсечка;

15. Свойство транзистора:
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а) изменение проводимости,

b) изменение направления тока насыщенного (Iк.нас);


c) изменение тока базы в канале (Iб.кан);


d) изменение тока отсечки на затворе;


e) обратное падение сопротивления;

16. Один из параметров диода:
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а) прямое падение проводимости;


b) обратный ток накала;


c) прямой ток канала;


d) прямое падение напряжения,

e) прямое падение сопротивления

17. Один из параметров стабилитрона:
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а) стабилизация коэффициента усиления;


b) стабилизация напряжения Uкб


c) стабилизация тока катода Iк


d) прямое падение напряжения на затворе


e) ток стабилизации,
18. Одно из свойств светодиода:
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а) наличие жесткого излучения при изменении Iбэ;


b) наличие мягкого лучеиспусканая при наличии Ucи;


c) наличие абсолютной проводимости в вакууме при изменении Ек


d) изменение проводимости при облучении кристалла внешним источником;

e) изменение интенсивности излучения при изменении Eи,
19. Одно из свойств фотодиода:
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а) изменение проводимости база-эмиттер при излучении 


b) изменение мощности светового потока в p-n  переходе


e) изменение фотонапряжения при облучении всех p-n-p переходов светом 


c) изменение фототока при изменении интенсивности источника света,

d) изменение состояния проводимости при наличии сигнала на затворе;

20. Свойство датчика Холла:
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а) изменение проводимости перехода при наличии освещенности; 


b) изменение проводимости перехода при наличии резонанса; 


e) изменение индуктивности в магнитном поле;


c) изменение тока магнитного поля; 


d) изменение проводимости при наличии магнитного поля,
21. Параметр описывающий динамические свойства полевого транзистора:
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а) частота усиления;

b) частотный диапазон,


c) диапазон переключения тока Iк


d) диапазон переключения напряжения Uэб


е) диапазон изменения фазы сигнала 

22. Статический параметр биполярного транзистора:
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а) напряжение переключения Uси;


b) величина питающего напряжения Uзи;


c) мощность максимальная,

d) минимальная мощность излучения базой;


e) диапазон нагрузки базовой области;

23. Класс усилителей на транзисторах:  
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а) класс с ОА;


c) класс АВ,

b) класс с ОК


d) класс с ОБ


e) класс АС

24. Эмиттерный повторитель: 
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а) усилитель изменяющий фазу сигнала 


b) усилитель изменяющий частоту сигнала


c) усилитель изменяющий напряжение сигнала


d) усилитель не изменяющий фазу сигнала,

e) усилитель не изменяющий ток сигнала;

25. Свойство ПОС в схеме усилителя:
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а) увеличение общего коэффициента усиления схемы,

b) увеличение  коэффициента передачи мощности cos (

c) уменьшение общего коэффициента усиления схемы


d) ограничение тока в нагрузке и сдвиг фазы;


e) ограничение коэффициента передачи и сопротивления;

26. Свойство ООС в схеме усилителя:






ELEKTRON

а) увеличение коэффициента усиления схемы;


b) уменьшение коэффициента отдачи мощности cos (;


c) ограничение общего коэффициента усиления схемы.

d) ограничение постоянного тока в емкостной нагрузке 


e) снижение сопротивления и коэффициента мощности

27. Триггер шмитта на транзисторах:
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а) фирмирователь фазы синусоидального сигнала;


b) формирователь частоты и амплитуды гармонического сигнала;


c) генератор 3-х фазного сигнала;


d) генератор постоянного тока;


e) формирователь параметров импульса,
28. Назначение выпрямителя:
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а) фирмирование тока в нагрузке;


b) формирование амплитуды сигнала;


c) получение постоянного напряжения или тока,

d) получение постоянной скважности наряжения и тока


e) получение постоянной длительности сигнала;

29. Операционный усилитель с двумя входами: 
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а) симметричный класса F


b) биквадратный класса C


c) дифференциальный,

d) диффузионный;


e) синфазный;

30. Компаратор:
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а) схема вычитания двух сигналов


b) схема сложния двух сигналов


c) схема сравнения двух сигналов,

d) схема деления двух сигналов


e) схема преобразования сигналов;

31. Дифферециальный усилитель:
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а) усилитель с дифференцирующей RC цепью


b) усилитель с одним неинверсным входом


c) усилитель с двумя входами,

d) усилитель с инверсным входом


e) усилитель с фазосдвигающей цепью;

32. Пример схемы интегратора на ОУ:
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а) усилитель с транзистором в цепи обратной связи 


b) усилитель с конденсатором в цепи обратной связи,

c) усилитель с дросселем в цепи обратной связи


d) усилитель с диодом в цепи обратной связи;


e) усилитель с RC цепью на выходе;

32. Активный фильтр третьего порядка (например, ФНЧ) на ОУ:
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а) усилитель с резисторами в цепи ПОС;

b) усилитель дифференциальный;


c) усилитель с индуктивностью в цепи ПОС;


d) усилитель имеющий три ПОС;


e) усилитель интегрирующий,
34. Пример схемы дифференциатора на ОУ:
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а) усилитель с RC цепью на входе, 


b) усилитель с RС цепью на выходе


c) усилитель с дросселем в цепи обратной связи


d) усилитель с диодом в цепи обратной связи


e) усилитель с транзисторным ключом в цепи обратной связи

33. Активный фильтр второго порядка (например, ФВЧ) на ОУ:
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а) усилитель с двумя транзисторами в цепи обратной связи; 


b) усилитель с двумя конденсаторами в цепи ПОС (только разберись, где здесь именно ПОС)

c) усилитель дифференцирующий,


d) усилитель с диодом в цепи обратной связи


е) усилитель с двумя конденсаторами в цепи ПОС; (здесь видимо была ООС)
36.  Функция ШИМ:
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а) усиление, преобразование и инвертирование гармонического сигнала;


b) выделение частоты из модулированного сигнала заданной амплитуды;


c) широтно-импульсная модуляция длительности синусоидального сигнала;


d) преобразование постоянного напряжения в последовательность импульсов


e) изменение скважности импульсов в зависимости от величины входного сигнала,
37. Функция ЧИМ:
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а) инвертирование модулированного сигнала  


b) выделение частоты из модулированного сигнала 


c) частотно-импульсная модуляция длительности синусоидального сигнала


d) преобразование входного сигнала в последовательность импульсов,


e) изменение скважности импульсов в зависимости от частоты сигнала;
